INSTITUTO FEDERAL DE

- . EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

.. RIO GRANDE DO NORTE
Campus Santa Cruz

Fletyonica
Awla tecvica
Transistores



INSTITUTO FEDERAL DE

. . EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

. . RIO GRANDE DO NORTE
Campus Santa Cruz

Travusustor Bupolar



:.l

O TRANSISTOR
o0

OO

INSTI
EDUCACAO, CIENCIA ETECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

Campus Santa Cruz

Formas fisicas dos Transistores




Por suwa covactevrstiea controladora oe

corrente, o travsustor pode ser wado
WWWOLOVMWOWW



Trovsistor bipolar (NPN ow PNP);
Travsistor ode wnijungdo (UJT);

Travsistor de efeifo- de campo- (FET e
MOS-FET);
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conjunto, recehe termunal poare gue o

VWMWWWWG/WW
posso dustfunguur cadae e das

pastliras.
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O funcionamento do- trovmsistor baseio—se
no- movimento dosy eletrons bvresy e dayg
lacunos e sen waw(,ov e que sdo
extfernas oo coletor, o bose e ao- enwuss0v.
Esse  movumentor et UWgado o
polarvdade da tersdo aplicado o cada
ww desses ferminods e & diferente poara
travsistores NPN e PNP.
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Supondeo gue se construa dovwy diodeosy com
UG regLi-o- o COTMUIW,
- O reswdiodo & chhomado uwm trovusistor
npv

- 0Oy 3 termunons sdo- chamados bose,
colefor e emussor
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Se corrente flut atronts do jungdo base-
eS0T, 0" gue e possivel
poWixzwLo-w dretomente esto
JW uwto- habuditor wma corrente
otroats do jungdo coletor-base (o gue
seriar normolmente unpossivel), e dat
PON O 00 LAMASLOT.
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82" Propriedade do transistor
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ESTRUTURA BASICA DE UM TRANSISTOR
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Transistor NPN com polarizacao direta entre base e
emissor e polarizacao reversa entre coletor e base.
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Transistor PNP com polarizacédo direta entre base e emissor e polarizacéo
reversa entre coletor e base
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2. Configuracao Emissor Comum
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* Se V,, =0 ou é negativa
* juncao B-E esta polarizada inversamente

« 1,=0
e« O transistor esta cortado
« I.=0

*«SeV,>=0.6

* juncao B-E esta polarizada diretamente
« circulauma corrente |, que depende de R;

_ (desprezando-se a resisténcia da juncéao B-E,
Ib - (Vin ) 0'6) / Rl que € muito pequena frente a R,)

Vce = VCC - |C_R2 Transistor ideal : V., >=0

( o transistor ndo pode criar

uma queda de tensao negativa)
como |C = B-Ib _

Transistor real V> 0.2V =V, a

entao V.. = V. - B.1;-R;
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